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Цель работы -  исследование возможности повышения оптическою 

разрешения тонкой структуры спектров ЭЛ за счет охлаждения до 78 К и 
перехода к приборным структурам с МКЯ. На рис.1 приведены спектры 
ЭЛ синих (а) и зеленых (б) светодиодов при температурах 300 К (I) и 
78 К 2). При 300 К в максимуме спектров наблюдается характерная тонки» 
структура из трех полос с примерно эквидистантным (30 мэВ, а и 
60 мэВ, б) расположением максимумов. При понижении температуры ло 
78 К имеет место гашение ЭЛ в области двух более высокоэнергетическн» 
максимумов и разгорание низкоэнергетической полосы, сопровождаемо» 
появлением тонкой структуры, состоящей из прямолинейных участков и 
зависимостях интенсивности = f{hv) от энергии квантов (Но). Известно, 
что такие участки характерны для непрямых переходов с участием 
фононов. Оценки энергетических зазоров в предположении, что при 
Т=78 К в спектре наблюдается бесфононный переход, дают для сини» 
диодов тройной повтор испускаемых фононов с энергией Ер » 90 мэН, t 
для зеленых один повтор Ер « 64 мэВ.

Рис. 1. Распределение корня квадратного интенсивности по энергии 
фотонов синего (а) и зеленого (б) светодиодов при температур» 
окружающей среды 300 К (1), 78 К (2) при возбуждении 1 = 0.3 А, 
и = 3.5 В.
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